
                                                                                                            
 
 
 

  

 章 簡名報

台灣飛利浦半導體領袖培植計畫 

 
宗旨> 
台灣飛利浦半導體為培養高科技及管理之一流人才，設置『領袖培植計畫』，於每年提供研究生獎助學金，及參與跨國企

業經營管理活動之機會，以協助個人開拓寬廣的國際視野，並體驗半導體產業之工作模式，以成為未來國際性高科技一流

管理人才。 
 
對象> 
國內外工程或管理相關領域研究所博士班及碩士班在學一般生。 
 
 
計畫內容> 
一、獎助學金：每名新台幣五萬元。 
二、獎助名額：至多八名(博士生至多二名) 。 
三、可參與台灣飛利浦半導體經營活動：獲邀參加國際性研討會與企業公民活動、定期接獲公司內部刊物或特殊活動訊

息、暑期工讀機會及畢業後優先獲得聘用。 
 
 
申請日期及方式> 
九十五年一月一日至三月三十一日止(以郵戳為憑)，填妥申請書一份連同有關證明文件，向台灣飛利浦半導體提出申請。 
 
申請資格> 
凡符合下列條件者，得申請本計畫： 
一、中華民國國民。 
二、外語能力：通過全民英檢GEPT中高級、或托福190分(CBT)以上、或多益TOEIC成績 700分以上、或同等英文能力證

明。 
 
申請資料> 
申請程序請檢附下列文件： 
一、填妥台灣飛利浦半導體領袖培植計畫申請表。 
二、中、英文簡歷(附照片)。 
三、中、英文自傳 (詳細陳述選讀此專業之理由及生涯規劃，歡迎提供個人興趣、嗜好、專長、相關工作、社團經驗) 。 
四、推薦函兩封。 
五、最高學歷成績單 (學校公證本) 。 
六、英文能力證明 (如全民英檢、托福、多益等成績單) 。 
七、其他相關證明文件 (如獎狀、證書、完成之論文或報告等) 。 
 
甄選與受贈> 
一、本計畫之審核分為書面審查及面試兩階段。 
二、書面審查由本公司領袖培植計畫審查委員會，依據該生之在校成績、外語能力、簡歷、自傳等評審。 
三、通過書面審查者，必須前往本公司或本公司指定地點參加面試。 
四、領袖培植計畫獲獎名單於六月底前公告於飛利浦網站，並另行個別通知獲選人。 
五、領袖培植計畫中之獎助學金於獲選人產生後一個月內發放。 
 
附則> 
一、領袖培植計畫獲選人可優先選擇於暑假期間(七月初至八月底) 至本公司(飛利浦半導體高雄總廠、台北業務行銷總部)

工讀。工讀期間提供薪資。 
二、本計畫不受其他獎學金得獎之限制。 
三、收件地址：飛利浦半導體高雄總廠，高雄市811楠梓加工區經五路十號，人力資源暨服務部。郵戳為憑，逾期恕不受

理。 
四、申請文件恕不退件，如有特殊需要，請於獲獎名單公告後二週內，來電洽本公司：(07)361-2511分機8369，人力資源暨

服務部林慧菁，電子信箱：h.c.lin@philips.com。 
  
台灣飛利浦半導體領袖培植計畫申請表索取> 
請由飛利浦網站 http://www.philips.com.tw下載。 
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